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Основные характеристики представ-
лены в  таблице 1. Микросхемы 
5306НТ015 (рис. 1) являются функ-

циональным аналогом DS18B20 компании 
Maxim Integrated.

График распределения максимальной по-
грешности измерения температуры в диа-
пазоне –10…+60 °C для выборки микросхем 
представлен на рис. 2.

Компания продолжает расширять номен-
клатуру датчиков температуры. Новая серия 
микросхем включает три цифровых датчика 
5400ТР125-010, 013, 014 с различными интер-
фейсами, аналоговый датчик температуры 
5306НТ025 и температурный компаратор 
(термостат) 5400ТР125-015. Основные харак-
теристики представлены в таблице 2.

Микросхемы 5400ТР125-010, 013, 014 пред-
назначены для преобразования температуры 
в 16‑разрядный цифровой код (где пять стар-
ших разрядов — знаковые). Погрешность 
определения температуры:
•	 в диапазоне –10…+60 °C не более ±2 °C;
•	 в диапазоне –60…+125 °C не более ±3 °C.

В каждой микросхеме реализован режим 
работы с низким энергопотреблением (режим 
Shutdown), который включается автоматиче-
ски при отсутствии обращения и активного 
преобразования температуры, ток потребле-
ния снижается до значения не более 0,2 мА.

Микросхема 5400ТР125-010 (1‑Wire) со-
держит уникальный 64‑разрядный серийный 
номер, благодаря адресации возможно при-
менение нескольких датчиков на одной ли-

нии. Микросхемы являются функциональ-
ным аналогом DS18B20 (Maxim Integrated).

Обращение к микросхеме 5400ТР125-013 
(SPI) происходит по низкому уровню сиг-

нала CS, что позволяет объединить выво-
ды CLK, MISO, MOSI для всех датчиков, а вы-
вод CS сделать независимым. Микросхема 
5400ТР125-014 (I2C) содержит два вывода для 

Компания «Дизайн Центр «Союз» серийно изготавливает интегральные 
цифровые датчики температуры 5306НТ015В(С) с 1‑Wire и 5306НТ015Е(Н) 
с SPI-интерфейсом. Датчики предназначены для преобразования значе‑
ния температуры в цифровой код. Микросхемы внесены в перечень ЭКБ.

Серия высоконадежных 
интегральных датчиков температуры

Таблица 1. Электрические характеристики датчика 5306НТ015

Таблица 2. Электрические характеристики новых микросхем

Наименование  
микросхемы

Номинальное  
напряжение  
питания, В

Ток потребления, мА
Время  

преобразования,  
с

Интерфейс
Режим  

преобразования
Режим ожидания 

(Shutdown)

5306НТ015В 3,3
5 1,2 2 1-Wire

5306НТ015С 5

5306НТ015Е 3,3
5 1,2 2 SPI

5306НТ015Н 5

Наименование  
микросхемы

Номинальное  
напряжение  
питания, В

Ток потребления, мА
Время  

преобразования,  
мс

Интерфейс
Режим  

преобразования
Режим ожидания 

(Shutdown)

5400ТР125-010 3,3/5 2,5 0,1

750

1-Wire

5400ТР125-013 3,3/5 3 0,2 SPI

5400ТР125-014 3,3/5 3 0,2 I2C

5400ТР125-015 3,3/5 3 – 800 тип выхода — открытый сток

5306НТ025 5 ±10% 5 – – аналоговый выход

Рис. 1. Внешний вид датчика температуры 5306НТ015 Рис. 2. График распределения максимального значения погрешности определения температуры (диапазон –10…+65 °C)



17

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2022 www.kite.ru

датчики

определения адреса («лог. 0», «лог. 1», обрыв), возможно применение 
до восьми микросхем на одной шине.

Микросхема 5400ТР125-015 (температурный компаратор) предна-
значена для контроля температуры окружающей среды. Пороги сра-
батывания настраиваются через 1‑Wire интерфейс. В случае выхода 
значения температуры за установленные нормы микросхема выдает 
сигнал ALARM. Тип выхода компаратора — открытый сток.

Микросхема 5306НТ025 (аналоговый температурный датчик) 
предназначена для выдачи напряжения, пропорционального абсо-
лютному значению температуры окружающей среды. Диапазон вы-
ходного напряжения 0,2–4,8 В.

Включение микросхемы 5400ТР125-010 (1‑Wire) в перечень ЭКБ 
планируется во втором квартале 2022 года. Включение микросхем 

5400ТР125-013, 014, 015 и 5306НТ025 в перечень ЭКБ — IV квартал 
2022 года.

Компания бесплатно предоставляет опытные образцы микросхем 
для исследований: 
•	 5306НТ015 доступны для заказа; 
•	 5400ТР125-010 и 5306НТ025 — февраль 2022 года; 
•	 5400ТР125-013, 014, 015 — II квартал 2022 года.

Все представленные датчики имеют высокую стойкость к СВВФ, 
включая факторы космического пространства: стойкость к 7.И — 
не менее 4Ус; стойкость к ТЗЧ — не менее 60 МэВ·см2/мг. Наработка 
до отказа — не менее 132 000 ч.

Все датчики выполнены в 6‑выводном компактном металлокера-
мическом корпусе 5221.6-1 размером 4,65,25 мм.	  n


